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رتبه دوم
 پژوهش هاي بنیادی

چكیده طرح :
اين  در  هستند.  جوزفسون  پيوند  ابررسانايي  پايه  بر  الكترونيكي  قطعات  از  جديدي  خانواده  ساليتاني  قطعات 
قطعات؛ متناظر با حامل های الكترون و حفره در قطعات نيمه هادی، ساليتان ها و آنتي ساليتان ها )شامل بسته هاي 
کوانتيزه اي از انرژی( نقش حامل را بر عهده دارند. در نتيجه سرعت قطعه به سرعت سوق الكترون محدود نمي شود 
و مي توان از سرعت بالاي ساليتان ها )سرعت نور در محيط( در ساخت قطعات فوق سريع مانند مدارات ديجيتال 

سريع، مخابرات فرکانس بالا، تصويربرداري موج ميلي متري و زير ميلي متري و ... بهره برد. 
ديود ساليتانى به عنوان قطعه پايه الكترونيك ابررسانايي توسط يك ساختار سه لايه شامل دو لايه ابررسانا و 
يك لايه عايق با ضخامت مناسب ساخته شده و برای آشكارسازي امواج الكترومغناطيسي فرکانس های بالا آزمايش 
شده است. کسب و استقرار دانش فني از مرحله ايده تا طراحى و ساخت قطعات ابررساناي ساليتانى، ساخت سامانه ها 
و تجهيزات لايه نشانى، لايه برداری و ليتوگرافى مورد استفاده براي پياده سازی اين قطعات به صورت بومي در داخل 

و همچنين دستيابي به فناوري الكترونيك فوق سرد در کشور از جمله دستاوردهای اين طرح بوده است.

عنوان طرح:  دستيابي به فناوري ديود ساليتاني بر پايه پيوند جوزفسون 
سازمان مجری: دانشگاه صنعتي مالك اشتر

پژوهشگر: دکتر فرشيد رييسي 
سازمان های همكار: دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين طوسي و شرکت يارنيكان صالح


